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1これまでの研究内容

充填スクッテルダイ ト型化合物の低温物性を詳しく研究し､多くの興味深い現象を

見出した｡PrRu4P12,SmRu4P12はそれぞれ 60K,16K 付近で金属一絶縁体 (M-Ⅰ)

転移を示すことを発見した[1,2]｡PrRu4P12のM-Ⅰ転移は構造相転移とネスティング

が原因と考えられる｡SmRu4P12のM-Ⅰ転移は連続する二つの転移 (反強四極子転移､

反強磁性転移)が関係していると考えられる[3]｡また､PrRu4As12[4]の超伝導を発

見した｡これは重い電子系超伝導体 PrOs4Sb12と同様､Prを含む興味深い超伝導体

であり､今後詳しい研究が必要である｡さらに､重希土類元素を含む充填スクッテ

ルダイト化合物 GdRu4P12,TbRu4P12の合成に成功した[5]｡

2 今後の研究計画

(1)重希土類元素を含む新充填スクッテルダイト型化合物の合成

(2)高圧合成反応機構の解明と大型単結晶の育成

(3)スクッテルダイト型 Bi化合物の合成

参考文献

ll]C.Sekineeta1.,Phys.Rev.Lett.79(1997)3218.

[2]C.Sekineeta1.,ScienceandTechnology ofHigh Pressure,ed.M.H.

Manghnanieta1.,pp826-829,UniversitiesPress,Hyderabad,india,2000.

[3]K.Matsuhiraeta1.,J.Phys.Soc.Jpn.71(2002)Suppl.237.;C.Sekineeta1.,

SCES2002.

[4]I.Shirotanietal,Phys.Rev.B56(1997)7866.

[5]C.Sekineetal,Phys.Rev.B62(2000)11581.

その他のスクッテルダイ ト阿連の論文 リス ト

[1]ElectTl'calConductl'vl'tyandSuperconductl'vl'tyofMetalPhosphl'deswl'th

SkutteTudl'te-typeStTuCtuTePTePaTedatHL'ghPTeSSuTe

I.Shirotanieta1.,J.Phys.Chem.Solids57(1996)211.

[2]Ml'cTO-ProbedRamanscatteTl'ngstudyofteI･naI･yTuthenl'um phosphl'des

wl'thfilledskutteI･udl'te-typeStTuCtuI･e

C.Sekineeta1.,SolidStateCommun.106(1998)441.

1 952-



｢スクツテルダイト化合物研究の現状と展望｣

[3]ElectTl'calandMagnetL'cpropertiesofLBl_xCexRu4P12andCeOs4P12Wl'ththe

Skutt.ez･udlteStruCt･uTe

I.Shirotanieta1.,J.SolidStateChem.142(1999)146.

[4]LAW-temPeTatuTeRamanscatteTlngofLARu4P12andPTRu4P12Wl'thfilled

skutterudl'te-typeStTuCtuTe

C.Sekineeta1.,SolidStateCommun.109(1999)449.

[5]SupeTCOnductl'vl'tyofI,aRu4X12(X--P,AsandSb)wl'thskutteTudl'te

structure

T.Uchiumieta1.,J.Phys.Chem.Sol.60(1999)689.

[6]ⅩANESStudyofRarerEaTthValencyl'nLnRu4P12(Ln=CeandPT),C.H.

Leeeta1.,Phys.Rev.B60(1999)13253.

[7]Magnetl'candelectTl'calpz･opertL'esofthefJ'lledskutterudl'te-type

compoundEuRu4P12

C.Sekineeta1.,PhysicaB281&282(2000)308.

[8]Thespecl'flcheatofthefl'lledskutterudl'tePTRu4P121'nmagnetl'Cガelds,C.

Sekineeta1.,PhysicaB281&282(2000)303.

[9]Magnetl'Candelectn'calpTOPeTtl'esof(PTl_xLax)Ru4P12,C.Sekineetal.,

PhysicaB281&282(2000)300.

[10]TheI･malexpansl'onofPTRu4P12,K.Matsuhiraeta1.,PhysicaB281&282

(2000)298.

lll]NMRStudyofSpL'nFluctuatl'onsl'nCeRu4P12,K.Fujiwaraeta1.,PhysicaB

281&282(2000)296.

[12]ElectTL'calConductl'vl'tyandSupeTCOnductl'vl'tYOfLaTAs12(T-Fe,Ruand

Os)wl'thSkutteTudl'tel7ypeStTuCtuTe

I.Shirotanieta1.,PhysicaB281&282(2000)1021.

[13]StTuCtuTalPhase7ナansl'tl'onAccompanl'edbyMeta1-InsulatorTTanSl'tI'onl'n

PTRu4P12

C.H.Leeeta1.,I.Phys.:CondensedMatter13(2001)L45.

[14]TheTmOelectTl'cpropertl'esofCeRu4P12andCeOs4P12Wl'thfmed

skutteI･udl'te-typeStI･uCtuI･e

C.Sekineeta1.,Jpn.J.Appl.Phys.40(2001)3326.

[15]Specl'flcheataroundmeta1-1'nsulatortz･ansL'tl'onoffilledskutteTudL'te

PTRu4P12

K.Matsuhiraeta1.,PhysicaB312-313(2002)829.

- 953 -


